Class | Ceramic Capacitor
Class | seramik kapasite rezonans devresi uygulamalari igin ylksek stabilite ve dusik kayiplar
sunar.

Class 1-ceramic capacitors
letter codes for temperature coefficients a referring to EIA-RS-198

Temperature coefficient a Multiplier Tolerance

1075/K of the temperature coefficient | of the temperature coefficient
Letter code Number code Letter code

C:0.0 0: —1 G +30
B 0.3 1:-10 H: +60
L:0.8 2:-100 Jo£120
A0S 3. -1000 K. £250
M2 1.0 4: +1 L:£300
P-1.5 6. +10 M: £1000
R:22 7 +100 MN: #2500
533 a8 +1000
T 47
W 5.6
u-7.5

Class 1-ceramic capacitors
Ceramic names, temperature coefficients «, a tolerances and letter codes for a
referring to IEC/EN 60384-8/21 and EIA-RS-198

. Temperature IEC! EN- ElA

Ceramic . a-Tolerance Sub-
coefficient a 6 letter letter

names g 107" 1K class
107° K code code
F100 100 +30 18 AG M7G
MNP0 0 +30 18 CG CoG
W33 —33 +30 18 HG H2G
NT5 —73 +30 18 LG L2G
N150 =150 +60 18 PH P2H
N220 -220 +60 18 RH R2H
N330 -330 +60 18 SH S2H
N4TO0 -470 +60 18 T™H T2H
N730 -750 +120 18 uJ uz2J
M1000 -1000 +250 1F QK Q3K

M1500 -1500 +250 1F WK P3K



1.1.CO0G (NPO) Dielectric

EIA Class | seramik materyallerin formiilize gosterimidir.

Sicakhk dengelemeli materyallerdir.

Neodimyum, samaryum ve diger nadir toprak oxsitleri icerir.

COG seramikler en duragan kapasitor dielektrik mevcutlugu sunar.

Sicaklik degerleri -55°C - +125°C araliginda kapasite degerleri +30ppm/°C araliginda degisim
gosterir ki bu £0.3% ‘ten daha az bir degerdir.

COG seramikler i¢in kapasite drifti (kapasite degerinin zamanin bir periyodu boyunca
degismesi) ya da gecikmesi +0.05%’ten daha az 6nemsiz bir degerdir. Filmlerde bu deger
12%’ye karsilik gelir.

Kullanildigi stire boyunca COG(NPO) seramiklerde tipik olarak kapasite degerindeki degisim
10.1% degerindedir. Diger bircok dielektriklerde bu deger beste biri olarak gosterilir.

COG (NPOQ) seramikler herhangi bir yaslanma gostermemektedirler.

Class Il Ceramic Capacitor

Class Il seramik kapasite tampon, baypas ve birlestirme uygulamalari igin yliksek hacimsel
verim sunar.

Class Il seramik kapasiteler; baryum titanat ve aliminyum silikat, magnezyum silikat,
aliminyum oksit gibi uygun katki maddeleri alinarak ferroelektrik malzeme olarak imal
edilmistir.

Alan glicline bagli olan bu seramikler, yiksekten ¢ok yiksek seviyelere kadar dielektrige
sahiptirler. (200-14000)

Kapasite degerleri lineer degildir. Bu, uygulanan sicaklik ve gerilime baghdir.

Zamanla émdirleri biter.

2.1.X5R Dielectric

Sicaklik degerleri 55°C - +85°C araliginda kapasite degerleri £15% degisim gosterir.

2.2.X7R Dielectric

Sicakhk degerleri 55°C - +125°C araliginda kapasite degerleri £15% degisim gosterir.

2.3.X7S Dielectic

Sicakhk degerleri 55°C - +125°C araliginda kapasite degerleri +22% degisim gosterir.

2.4.Y5V Dielectric

Sicakhk degerleri 30°C - +85°C araliginda kapasite degerleri +22/-82% degisim gosterir.

2.5.X6S Dielectric

Sicaklik degerleri 55°C - +105°C araliginda kapasite degerleri £22% degisim gosterir.

2.6.X7T Dielectric

Sicaklik degerleri 55°C - +125°C araliginda kapasite degerleri +22/-33% degisim gosterir.



Class 2 ceramic capacitors
Code system regarding to EIA RS-198 for some temperature ranges and inherent change of
capacitance

Letter code
Letter code Number code )
change of capacitance
low temperature upper temperature
over the temperature range
X=-55"°C(-67 °F) 4 =+65°C (+149 °F) P=110%
¥ =-30°C (=22 °F) 5=+85°C (+185 °F) R=%15%
Z =410 °C (+50 °F) 6 =+105 °C (+221 °F) S=+22%
7 =+125 °C (+257 °F) T=+22/-33%
8 =+150 °C (+302 °F) U=+22/-56%
9=+200 °C (+392 °F) V=+22/-82%

e X8R (-55°C - +150°C, AC/Co= +15%)
e X7R(-55°C - +125°C, AC/Co = +15%)
e  X5R(-55°C-+85°C, AC/Co=+15%)
e X7S(-55°C - +125°C, AC/Co = +22%)
e Y5V(-30°C-+85°C, AC/Co=+22/-82%)
e 75U (+10°C - +85°C, AC/Co = +22/-56%)

Code system regarding to IEC/EN 60384-9/22 for some temperature ranges and inherent
change of capacitance

Max. Max.
Code for . .
i capacitance capacitance Code for Temperature
capacitance
hamae change change temperature range range
c
- ACICjatU=0 | AC/CjatU=Uy
) 55 ..
2B +10% +10/-15% 1
+125 °C
) 95 ..
2C +20% +20/-30% 2
+85 °C
) ) -40 ...
2D +20/-30% +20/-40% 3
+85 °C
. . -25 ..
2E +22/-56% +22/-70% 4
+85 °C
. . (-10 ..
2F +30/-80% +30/-90% 5
+70) *C
+10 ...
2R +15% = 6
+85 °C
2X +15% +15/-25%

Not:

e EIA (The Electronics Components, Assemblies & Materials Association)
e Yiksek dielektrik sebite, kiicik cihazlarda yiksek kapasiteleri destekler.
e C(Class Il kapasiteler ayni gerilim ve kapasite araligindaki Class | kapasitelerden kiigukturler.



